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Тема дисертації:
1. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДСИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
СПОЛУК З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ІОННОСТІ.

2. INFLUENCE OF THE ELECTRONIC SUBSYSTEM ON SURFACE COMPOSITION FORMATION AND
SEMICONDUCTOR COMPOUNDS WITH A DIFFERENT IONICITY..

Реферат:
1. Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним
ступенем іонності. Методи - оже-спектроскопія, мас-спектрометрія. Проведені експериментальні
дослідження процесів формування складу поверхні кристалів, випаровування компонент кристалів,
емісійних влстивостей кристалів (BaO, CaO, SrO, GaAs). Показано, що впливаючи на електронну підсистему
кристалів електричним полем, електричним струмом можна керувати процесом формування складу
поверхні кристалів. На основі експериментальних досліджень встановлено, що керуючи процесами
випаровування компонент кристалів в умовах надвисокого вакууму можна отримувати плівки різного складу.
Формування складу поверхні кристалів, як показують експериментальні дослідження, залежить від їх
ступеня іонності.



2. Influence of the electronic subsystem on surface composition formation and semiconductor compounds with a
different ionicity. The experimental investigation of processes of composition formation of crystal surfaces,
vaporization of compounds of crystals, emission properties of crystals are carried out (BaO, CaO, SrO, GaAs). It
shown that is possible to control formation process of crystal surface by influence on electronic subsystem of
crystal electric field and electric current. On the basis of experimental investigations it is found that is possible to
obtain films with different structure by influencing on vaporization process of compounds of crystal under ultra-
high vacuum conditions. Composition formation of crystal surfaces, as demonstrated by experimental
investigations, depends on their ionicity.
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